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\ Z CQY 80

Optoelektronisches Koppelelement
Optically Coupled Isolator

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, riickwirkungsfreier Schalter

Applications: Galvanically separated circuits, non-interacting switches

Besondere Merkmale: Features:
@ Isolationsprifspannung 4 kV- @ /solation volfage 4 kV —
® Mini-DIP-Geh&use ® Mini-DIP-case
® Kleine Koppelkapazitat typ. 0,3 pF @ Low coupling capacity typ. 0.3 pF
@ Koppeltaktor typ. 0,6 ® Current transfer ratio typ. 0.6
® Geringer Temperaturkoeffizient des ® Low temperature coefficient of the CTR
Koppeltaktors

'Vorléiufige technische Daten - Preliminary specifications
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CQY 80

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Isolationsprufgleichspannung
DC isolation voltage

=1 min

Gesamtvertustieistung
Total power dissipation

’amb = 25°C

‘Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulassige l-6ttemperatur
Soldering temperature, maximal

t=3s

Abstand vom Gehéduse = 2 mm
Distance to the case

Sender
Emitter

Sperrspannung
Reverse voitage

DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current

t

=
p 10 ps

Verlustleistung
Power dissipation

tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Empfanger

Detector )
Koilektor-Emitter-Sperrspannung
Breakdown voltage, coliector-emitter

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voitage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current
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Verlustleistung
Power dissipation

tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

)
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bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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CQY 80

Elektrische KenngroBen
Electrical characteristics

famb = 25°C

Isolationsprifgleichspannung

DC isolation voltage

121 min Uig*™ "
Isolationswiderstand
isolation resistance

Us = 1KV, 40% relative Feuchte Rig*™) "

relative humidity

Kollektorstrom
Collector current

UCEZSV, IF:1()mA IC*)

]F = 20 mA "C *)

Koppelfaktor
Current transfer ratio 1c

UCE=5V,1F=1C'[T1A Z}F*)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, ccllector-emitter

[C= 1 mA, ]F= 10 mA UCES&T. )
Grenzfrequenz
Cut-off frequency

UCE=5V,]F=10IT\A,RL=1OOQ fg
Koppelkapazitit
Coupling capacitance

f = 500 kHz Cy

Schaltzeiten
Switching characteristics

US =85V, Io =5mA, RL = 100 Q, siehe MeBschaltung

Verzégerungszeit
Delay time

Anstiegszeit
Rise time

Einschaltzeit
Turn-on time

Speicherzeit
Storage time

Abfallzeit
Fall time

Ausschaltzeit
Turn-off time

see test circuit
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*) AQL = 0,65%, **) AQL =2,5%,

") bezogen auf Normkiima 23/50 DIN 50014

related to normal climate 23/50 DIN 50014

Typ.
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CQy 80

10 mA

o]
Rg = 50 Q
H
P_
T =0,05
‘n=500us

76 1409 Tik

MeBschaltung fUr:t f ¢
Test circuit for: roftd

Sender
Emitter

DurchlaBspannung
Forward voltage
/g = 50mA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
/R = 100 pA

Empféanger
Detector

Is

-

1

50 Q

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage

]C= 1mA

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current

Ucg = 20V, Ig = 0, Ep = O

*) AQL = 0,65%
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1 =
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———n — durch Eingangsamplitude einstellen
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_J Oscilioscope
= R Z1MQ
Kanal |
Channei 1 Q C, =20pF
Kanal Il
Channel 17
100 Q

Min. Typ. Max.

Ug™) 12 16

UBRriceo" 32

I 10 200

adjusted through input amplitude
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CQY 80
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